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KSN 20 N-KANAL — MOS PRO SPINACI APLIKACE

TPAHIUCTOP MON ANA NEPEKNICHYAIOWMX CXEM & N-CHANNEL SWITCHING MOS e N-KANAL MOS SCHALTTRANSISTOR

Tranzistory KSN 20 si vertikdlne spinacie D-MOS 5B max
tranzistory s kandlom typu N v o s
vyrdbané planéme-epitaxnou technolégiou. Systémy | (=

st montované v plastickom puzdre TO-92 v prevede-
ni ,,E”.

PouZitie:

V telefénnych pristrojoch pri spinani pridov, v linearnych 0
transformaénych budiGoch, pri riadeni vysokootactko-
vych motorov a v zariadeniach, kde je potreba spinaf

- |
pridy do 300 mA. _‘F“t‘} _x? :
oznadenie T il 2
Hiavné vyhody: s TH g i &
— sti priamo pripojitelné k CMOS a TTL obvodom WU } s
— maju kratke spinacie ¢asy , | g
— nepoznaj druhy prieraz i
E 205 max.
&
DG S
Medznéelektrické parametre: B,=26°C
Napitie kolektor — emitor Uss A 200 max.
Napétie hradlo — emitor (otvoreny kolektor) Upgs \Y +20 max.
Kolektorovy prad (trvaly) fo mA 160 max.
Kolektorovy prid pulzng -

(t5300 us; 6=1,5%) Tou mA 640 max.
Stratovy vikon Pos mw 730 max.
Teplota prechodu 0, °C 150 max.
Rozsah pracovnych teplot LR °C —55 az +150 max.
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Elektrické parametre: (#, =25°C)
Prirazné napétle kolektor — emitor :
Ing ™= 250 pA; Ugg = OV Uiyt min, 200 v
Kolektorowvy prad pri nulovom predpéti hradla
Ups =200 V; Ugg =0V A max. 10 pA
Zvodovy prod hradia
Ugg =20V, Ugg=0V lass max. 100 nA
Prahove napétie
Ip="1mA; Ugs = Ups User 08a:28 v
Odpor v zopnutom stave
Uss=10V; I, = 160 mA e max. 12 Q
Strmost
Ups=15V; Iy, = 0,11 A; lpp =021 A gis min, 150 ms
Vstupna kapacita
Upe=10V; Ugg =0 V; f=1 MHz Cos yp. 50 pF
Vystupna kapacita
Ups =10V; Ugs=0V; f= 1 MHz (e typ. 15 pF
Spétnoviizobna kapacita
Ups=10V; Ugs =0V; f= 1 MHz Cine typ. 6 pF
Spinaci ¢as Up, = 30 V; R, = 100 Q; 1 5200 ns; Ugs =10V ton typ. 25 ns
Rozpinaci as [ typ. 40 ns
Napétie inverznej diddy
lop ™= 0,32 A; Ugg =0V (5 yp. 1 v
Tepelny odpor Rya” typ. 170 Kw
* Tranzistor spajkovy v plo&nom spoji s plodkou 1010 mm na kolektorovom podklade, dizka privodov max. 4 mm.
Stratovy vitkon Ppg = f (B,) Typické vistupné charakteristiky I, = f (Ups)
(T, =25 °C; 80 ps tesl. impulz)
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e
ova charakteristika Tvplﬂ“-ﬂﬂllﬂf BRosion ™= f (o)
(T, =25°Ci Uss™ var.)

odpmv:opnmnm Rpsom ™ fiT)
Up=0.16 Ai Uss = 10V)
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Typicka zavislost kapacit G = f (Ups) Typické zavisiost strmosti |gfs| = f (/)
(Ugg=0V; f =1 MHz) tU.,_B-15V:T]-25°c:aUustest.Impmz]
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